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Cel pracy

Celem badan jest opracowanie technologii wytwarzania warstwy aktywnej dla czujnika wodoru i/lub zwiazkow wodoru zbudowanej z
nanomateriatow palladowo-weglowych. Pallad jest pierwiastkiem, ktory silnie adsorbuje/absorbuje wodor tworzac PdHx, zas wegiel o
dobrze rozwinietej powierzchni wiasciwej (np. CNTs, nanowlokna, pianki C) pozwala rowniez osiggnac¢ wysoki poziom adsorpcji gazu.

Synteza i charakteryzacja mikroskopowa warstw Pd-C

Synteza nanostrukturalnych/porowatych warstw Pd-C odbywa sie w dwoch etapach. W | etapie metoda PVD otrzymywane sa warstwy
typu nanokompozytowego, zawierajagce nanokrystality Pd wbudowane w matryce C o zroznicowanej strukturze. |l etap polega na
modyfikacji warstw PVD w procesie CVD przy uzyciu par ksylenu C;H,, i temperatury.
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prekursory warstw Pd-C:
Ceo 1 PA(CH;COO),
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Warstwa cienka 100-200nm zawiera bardzo drobne Warstwa grubsza 400nm zawiera skupiska ziaren
ziarna C~50-100nm C o rozmiarach ~300-400nm
CvD
modyfikacja warstw:
temperatura 650°C
pary ksylenu
Matryca C przeksztaicona w strukture porowata Matryca C w miare gtadka z licznymi
bez widocznych nanoziaren Pd na powierzchni nanokrystalitami Pd (~50-100nm) na powierzchni C

Zmiany przewodnictwa elektrycznego warstw CVD pod wplywem gazow zawierajacych wodor
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1) nanokrystality Pd (prébka 2) katalizujg reakcje rozktadu C,H, i tworza oddziatywania probek z gazem roboczym dla kazdej
nowe zwiazki o opornosci mniejszej od czystego Pd, wartosci stezenia C,H,.

2) powyzej 15% C,H, opornosc warstwy nie ulega dalszym zmianom bowiem
nanoziarna Pd ulegaja dezaktywacji na skutek catkowitego pokrycia ich
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